SU 508, SU 509, SU 510
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Hersteller: VEB Mikroelektronik ,,Karl Liebknecht” Stahnsdorf

841 =0 ton=-Lela gachal ttrangsistoren

Anwendung

Wechselrichter und Gleichstromsteller bei hoher Frequent am 380-V- und 220-V-Netz, z. B. flr
Wechselatrom-und Gleichstromentriebe, statische unterbrechungafreie Stromversorgung, Schwelb-
umrichter

Besonderes Markmale

Fotentialfreier Metallboden, hlauj-IaoliarkarumJ.k, Dreifach-Diffusionstechnik, schnelle Invers-
Lelstungsdicde, Gleapassivierung, grofe Kriechstrecken, Schraubanschliises, marktibliches Montagemsd,

Schraubanechiisse M5

Furststalikdr per
Kennzeichrung

#58

Fotentialfreier Metallboden Bild 1y Daretellung mit Anschlufd-
belegung

Mespe: max. 280 g
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. S . Bild 2: Kennseichnung und Innenschaltung

Em.lm&
{Absolutes Grenzwertsystem)

Diese Werte gelten im gesamten Bereich der Sperrschichttemperatur, wemn nichts anderes sngegeben.

Kurg-
geichen Einheit Bemeriung
Kollektor-Emitter- 'ﬂ‘m,‘r T50 v (50 508)
Spannung GO0 v (5U 509) Ugp = =2V
1000 v {50 510)
l.'lm B00 Y {50 508)
Too v (5U 509) Iy =0
BoO v (80 510)
Emitter~Basis=3 pannung uBHLj T v
Empfohlener Wert fir Normalbetrieb
Eollektorstrom Toaat 30 A (Nennatrom}
o 30 A
Ioy 60 i tpi‘lm. &8 0,1
oy 60 A t, £ 1 ma, 540,71 der Inversdicde
Basisstrom 1g 2 ;
T 4 A t, = 1 ms, &30,
Gesamtverlustleistung Pict 250 W T, & 25 %
Sperrschichttemperatur "E 150 %
Gehiusetemperatur J;n min =25 g
max 150 %
Lagerungstemperatur P min 5 o max. 1 Jahr
in der Verpackung otg ek 35 o
min -40 °g max. 1 Momat
mex 50 %%
Anzugadrehmoment der ' min 4 Nm Gewindetiefe im Aluminiumkilhl-
Befestigungeschreauben max 5 N ktirper & 12 mn
Anzugsdrehmoment der min 1,8 ¥m Lochtiefe B mm
Sehraubanschlilpae nax 2,2 i
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”n 25 50 75 100125 B0 °C Bild 3: Verlustleistungsreduktions-
p—_—— kurve
Kennwerte (glltig bed tfé =25 % -5K) e
Eurz=- FPrif-
zeichen min. typ. mex., Einhelit bedingungen
Kellektor-Emittor= u 600 v (50 508) Tg = Oy Ip = 0,2 A,
Durchbruchspannung (BR)CRO 190 Y (SU 509 t; < 1 me, Binzelimpuls
Hﬂ-l%ektgr-Eﬂitter' IGE‘-I’ 5 mh EGE = HGBYM:.
Hegtatrom “m: - -2V
— 250 i T e
Lollektor-Emitter= UoEeat 2 v Ig =304, Ig=1A4,
Sdttigungaspennung t_ <« 1 ma, Einzelimpulas
-P ¥
Basia-Emitter= uﬂﬂunt 25 ')
SEttigunzaa pANTIURET
ey e 2 8 fo x4y Vg = 57
"Gp 1 ms, Eingelimpuln
Negative Kollektor- “Uog 1,8 v Tg =Ty =WA,
& F=3 pERNURE
Durchlabs o 1,8 v t 1 m#a, Eintelimpuls
der Inversdiode P 2 P I P
Gperrerholungazait % 0,2 us - =1, = 30 A
der Inversdiods s ’ ! g F '
dicfﬂtl-dirfdtt1ﬂﬂ A..ffuu
Sperrerholstromapltze I g9 A = =5 ¥
der Inversdiode i UEE
Spedichercelt den tg 15 Jus CUhmeche Last, I, = 30 A,
Kollektoratromea 1 S &
gy = ~Igp = v
Abfallzeit des tf 3 Jue Upp = 250 V
Kollektorstromes '
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saichen min. typ. mEX, hait Friifbedingungen
Speicherselt t 35
des Kollektoratromes a i Induktive Last, I, = 30 A,
I = 0,BA,-I. =3k
B1 ¥ Ll - '
Ugg = 30 ¥,
Abfellzeit t 0,5 L =40 aH, U = 300 ¥
dea Kollektoratromes t / G / CHaLany
Innerar WeErmewideratand Eth,‘,ni 045 KE/W
des Trensiators
Imnerer Whirmewideratand Rth:uz 245 E/W
der Inversdiode
Montagewirme - Rihoh 0,2 K/W Ebenheit & 100 U
widerstond Reuntiefe & 10 sum
Montegedrehmoment
(4,5 £ 0,5) Em
Wirmeleltpaste £.B. NP 4401
oder P 12
Isolationa=- U 25 kv t =1 min
APANNUNE IS0L(RMS )
60
A
'I.D
Ie
20 -
0
1] 400 800 v 1200
Uoe —
Das 40p
B— Y Y e 30V
_I_E@}__
ET Uclamp
T g TUT
Bild 4: Hbchstzullssiger Arbeltsbereich

flir periodisches Ausschalten
(RBSOA) mit Priifachal tung

o
Icﬂn}-w Ay =I5 = 21y, &, = 100 “¢
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0 gungsspannung in Abhingig-
1 10 A 102 keit vom Kollektorstrom
Ig— (typ. Verlauf)
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Bild 6; Schaltseliten in Abhlngigkeit vom Kollektorstrom (typ. Verlauf)

Bild T: Zeltlicher Verlouf dea Stromes beim Einschalten des Transistors
ouf eine leitende Frellasufdicde
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Bild 8; Sperrerbolzelt in Ab-

hiingigkeit von der Abfall-
geachwindigkeit des Durch-
laBstromes (typ. Verleuf)

Bild 9: Helativer Kollektor-Basis-Reststrom in Abhiingigkeit
von der Gehiusetemparatur

D nden Datenblatiar disnen
susschieflich des Information

Es wonnan daraus keine Lafermog
bkohkeden oder Produkbonseerbind.
lighkesten abgeledtet warden
Anderungan im Sinne des  techm
schen Forschells sind vorbehalian

Harausgeber

vab applikationazentrum sleldronil beclin
I v KT PO T b

Mainger Strafe 25
Bariin, 1035
Taleton: 58005 2%, Telex 09 2880 DM 3085




